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Exercice N°1 
 	On considère le montage amplificateur donné par la figure.1, dans lequel les impédances des capacités seront négligées aux fréquences de travail, le gain en courant statiques et dynamiques seront supposés égaux : β = h21e = 100. On donne : E = 15V, RC =4.7 kΩ, RE1 =  4.7 kΩ,   RL = 1 kΩ,  RE2 = 100 Ω, Rg =  100 Ω,     RL =  1 kΩ,  VBE0 =  0.7 V,   h12e = 0 et  h22e = 0 S. + E
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Fig.1
1) Calculer les résistances R1 ,R2  et le coefficient de stabilité SV  tel que le courant collecteur  Ic est égal à 1 mA et RB=  R1 // R2 =100 kΩ
2) Tracer la droite de charge statique, la droite de charge dynamique et préciser les points d’intersection avec les axes.
3) Déterminer la résistance d’entrée Re =Ve /ig aux fréquences moyennes.
4) Déterminer la résistance de sortie Rs vue aux bornes de la charge RL.
4) Calculer le gain en tension de cet étage amplificateur en dB. 
5) On suppose que l’impédance de la capacité C1 n’est plus négligeable, déterminer la nouvelle expression du gain en tension qu’on mettra sous la forme : 
AV = AV0 /( 1 – j K),
K étant fonction de Rg, Re , C1 et de la pulsation ω, que représente AV0 . Déduire la fréquence de coupure pour une atténuation de -3dB du gain en tension  et donner la valeur numérique de cette fréquence quand la capacité C1= 10 µF

Exercice N°2 
Soit le montage différentiel à transistor bipolaire donné par le schéma de la figure.2, les deux transistors sont identiques et polarisés de la même manière. 
On donne : E = 14V, VC1E1 =  VC2E2  = 5 V, IC1= IC2 = 1 mA. 
VB1E1 = VB2E2  = VBE = 0.7 V,  β1   = β2 =100, h12 = h’12 = 0, h22= h’22 =0S.
1°) Déterminer les tensions S1 et S2 en fonction de V1 et V2..
2°) Montrer que les tensions  S1 et S2  peuvent se mettre sous la forme suivante :
S1 = Ad (V1 – V2)  + Ac (V1 + V2) /2 .
 Déduire les expressions du gain en tension en mode différentiel et du gain en tension en mode commun.
3°) Si on prend le gain en tension en mode différentiel égal à 40 dB, calculer les résistances RC,,  RE   et  RB .
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